数字集成电路的主要参数

1.一般直流参数
1 低电平最大输入电压:是为保证输入为低电平所允许的最高输入电压， TTL 电路为0.8V , CMOS 电路为电师、电压的40% 。
2 高电平最小输入电压:是为保证输入为高电平所允许的最小输入电压， TTL 电路为2V , CMOS 电路为电源电压的60% 。
3 低电平输入电流:当符合规定的低电平电压送入某一输入端时流入该输入端的电流。TTL 电路为1. 6 mA， CMOS 电路为0.1mA。
4 高电平输入电流:当符合规定的高电平电压送入某一输入端时，流入该输入端的电流。TTL 电路为0.04 mA， CMOS 电路为0.1μA 。
5 最高输入电压:允许接到输入端的最高电压。
6 低电平最高输出电压:输出仍可规定为低电平的最高电压(即输出低电平上限)0 TTL电路为0.4V ， CMOS 电路为电源高端电压。
7 高电平最低输出电压:输出仍可规定为高电平的最低电压(即输出高电平下限)。TTL电路为2 .4 V ， CMOS 电路为电源高端电压。
8 最大低电平输出电流:输出为低电平时，输出端所能提供(吸入)的最大电流。
9 最大高电平输出电流:输出为高电平时，输出端所能提供的最大电流。
10 输出负载能力(扇出):输出端的最大输出电流与被选作参考负载的某一专门集成电路的输入电流之比(也就是输出端能驱动的参考负载的数目)。
11 工作电源电压: TTL 电路为5V ，常用CMOS 电路的工作电源电压范围为3 - 18V 。
12 最大功耗:在额定工作电源电压、最坏工作温度和50% 工作周期的情况下，器件所消耗的最大功率。在多个门单元组成的电路中，功耗常由每个门来确定。

2. 一般开关参数
开关参数用来说明逻辑元件的开关特性及输入、输出之间的关系和延迟特性。
图18-68 所示为输入、输出反相时的开关披形。基本开关时间有三个，即延迟时间、转换时间和传输时间，从这三个参数可引出下列输入开关参数。


①延迟时间:输入信号在幅度为10% 和输出信号达到10% 的瞬间之间的时间间隔叫做延迟时间，分为高/低延迟时间和低/高延迟时间(高/低和低/高输出波形的变化过程)。
②转换时间:输出信号幅度由10% 达到90% 的时间间隔，有高/低和低/高两种转换时间。
③传输时间:输入信号幅度在50% 到输出信号幅度达到50% 的时间间隔叫做传输时间，有高/低和低/高两种传输时间。
④导通时间:为高/低延迟时间和转换时间之和。
⑤截止时间:为低/高延迟时间和转换时间之和。
⑥平均开关时间:为导通时间和截止时间的平均值。
⑦平均传输延迟时间:为低/高和高/低传输时间的平均值。

3. 用于触发器的特殊开关参数
触发器除用一般开关参数描述外，还要用到以下开关参数。
①最大时钟频率:在各种工作条件下都能保证正常工作的时钟最高重复频率。
②最小时钟脉冲宽度:在各种工作条件下都能保证正常工作的时钟脉冲最小宽度。
③时钟脉冲的最大上升时间和下降时间:为保证正常触发所允许的时钟脉冲的最大上升时间和下降时间。
④最小置位脉冲宽度:在各种工作条件下都能保证完成置位作用所需的置位脉冲最小持续时间。

4. 噪声参数
这类参数表明逻辑元件对来自电源、地线及信号线上的干扰的灵敏度。
①低电平抗干扰度:最大低电平输入电压和最大低电平输出电压之间的电位差。
②高电平抗干扰度:最小高电平输入电压和最小高电平输出电压之间的电压差。
③噪声容限:高、低电平抗干扰度的平均值。

